CFET

CMOS

CFET

MQOS
500 °C

i 2024

SRAM
3D SRAM
SRAM
> 150 cm?/V-s > 2 K
MQOS < 20nm



80% > 300pA/m
3D SRAM
30%

1.2

IN

5mm

v
| =

> 1000

CFET

=

> 100

> 500uA/um
10



Al

2.5D

v

10

< 5%

v

STCO

STCO

Al

STCO
Al

2.5D



3.1
< 1pJ/SOP
> 50TOPS/W
> 1TSOPS/W
SNN CNN

10

DNN



GPU

< 100

v
ol

CPU
NPU

256
2.5D/3D
> 99%

v

64



4.2

0.5m2.K/GW
> 1000W/cm?
< 80um

< 50MPa

< 300
85

IN

< 0.1%

IN



	“微纳电子技术”重点专项2024年度
	项目申报指南建议
	（征求意见稿）
	1.超越摩尔的微纳器件技术
	1.1同质垂直互补器件与在片三维SRAM集成技术（基础研究类）
	1.2柔性二维半导体器件与电路研究（青年科学家项目）

	2.智能与敏捷设计方法
	2.1先进计算芯片的系统－工艺协同设计（STCO）方法研究（共性关键技术类）

	3.新应用驱动的电路技术
	3.1高能效类脑器件及其智能芯片关键技术研究（共性关键技术类）

	4.模块化组装与集成
	4.1芯粒预制件库构建及异构集成处理器敏捷定制技术（青年科学家项目）
	4.2面向三维集成芯片的热物性与应变表征技术研究(青年科学家项目)


